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Постено»пением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 июня 
1980 г. Н® 3426 срок введение установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на биполярные и 
полевые транзисторы и устанавливает допускаемые сочетания 
значений основных параметров.

2. Допускаемые сочетания значений основных параметров би­
полярных генераторных ВЧ и СВЧ транзисторов для усиления к 
генерирования электрических сигналов, умножения частоты 
должны соответствовать указанным в табл. I.
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PUkOllUl мощность 
ifmiimtTOpo из

эамикой частоте 
PW  Вт

0.465 1 1 В 10 10 35 Й) 120 iso

0,05 !

0,08—0.10

0,20-0.25

0.40-0,50

0,80-1,00 +

1.50-2.50

3,00-4.50

5.00- 7,00 +

8.00— 12,00 f + + + +

15,00-20,00 + 4- + +

30.00-40.00 + -Ь + + 4- + +

50.00-75.00 + + + + + + X

80,00-100.00 + + + -1- + + X X + +

150.00 -200.0 + X + + + + -j- + + X

250.00—300.00 X

250.00-300.00*

400.00-500.00* V X

600.00 700.00*
• Указано импульсное значение выходной мощности Р„и к . Импульсная

юшс-й постоянной времени тепловой релаксации перехода, при этом скважво- 
П р и м е ч а н и я .  . , .
J. Допускаемые сочетания параметров п табл. 1—8 отмечены знаком « + >,
2. х  — значения сочетаний параметров установлены для изделий специа.ть-
3. Соседние сочетания параметров допускается перекрывать одним типо-
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Таблица I
ЧАСТОТА М Г «

мощность — это значение мощности при длительности импульса, не превыша­
е т  обеспечивают требовании по средней мощности.

который соответствует только одному типу прибора.
иого назначения.
номиналом.
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3. Допускаемые сочетания значений основных параметров бипо 
указанным в табл. 2.

Mill HMj.ii.Mi
awi»< 1ииое

Мдкомма.<ыю липустнммп
itonpi-nMm*
КОД.К'КТОр—6iji
Г1£Б • B КБ».х

Врем» сипа ток* 
н.с НАирижа.дно 

/> И*
K8V Л о 1.0

Се. 1.0 
JO 2.5 

• ключ.
Со. 2.5 
до 5.0 

«ключ.
Си. 3.0 
до ТА•КЛЮЧ.

30-100 >0.7 + -Г 4- 4-
>0.2—<0.7 15-45 -f 4- 4- 4-
<0.2 -г 4- + 4-
>0.7 -г . + 4- 4-

150-300 >0.2—<0.7 _ 60-140 + -  4- + +
<0.2 + + + +
>0.7 + 4- 4- 4-

<00—500 >0,2—<0.7 150—200 + 4- -С
<0,2 + 4- 4- 4-

600—700
>0.7

250-350 4- 4- 4- 4-
>0.2—<0,7 4- 4- + 4-

800-1000
>0.7

350-400 + + + 4-
>0.2—<0,7 + 4- 4-

1200-1500
>0.7

500-700 4- -+> 4- 4-
> 0.2-< 0.7 4- 4- -с 4-

2000-3000
>0.7

800-1500 4- 4- X
>0.2—<0.7 4- X X

3500-5000
>0,7

1500-2000 4- 4- X
> 0.2-< 0.7  I 4 X

• Значения граничного напряжения У кэ о гр* приведении а таблице, явля-
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лирных переключающих транзисторов должны соответствовать
Т а б л и ц а  2

Л М Т О И М Ы Й  Т О * «1 ..1 С С Т 1 '-> а  г  ,  \
шах

С». 7.5
*о 10.0
■кдюч.

Сч. 10.0 
хо 15,0 
«ключ.

С*. 16.0 
до 5ЮЛОХЛЮЧ.

Со. 20.0 
Ю 30.0 
■ КЛЮЧ.

Со. ЭОЛ 
Ю 40.0 «ключ.

Се. 40.С 
го 50.0
01.1904.

Со. МЛ 
*0 75.0
«КЛЮЧ-

С». 75.0 
до 100.1) 
•хдюч.

Со. КО.О 
до 150.0 
■кдюч.

Со. 15X0
до т о
окдюч.

+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- X 4- 4-

4- 4- 4- 4- 4- Л. 4- 4- 4- 4-

+ 4- 4- 4- 4- ч- 4- 4- 4- 4-

т 4- 4- 4- 4- 4- 4- X 4- 4-

4- 4- 4- 4- 4 4- 4- 4-

4- +■ 4- 4- 4- 4- 4- +
4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
-i- 4- 4 Л- о. X X

4- 4- 4- 4- -1- 4-

+ 4- 4- 4- 4- 4-
f 4- 4- X X

4- + 4- 4- 4- —
X 4- 4- X
4- 4- 4-

X 4- 4. X
X

1

ются справочными.
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4. Допускаемые сочетания значений основных параметров би­
полярных усилительных транзисторов с нормированным коэффи­
циентом шума должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

КоэффициентИ1/ИЦ Лщ. аЬ

Работ» частота ТмГИ

00 ia> 150 3» 400 ьсо ICOO пш •-’25(1 ■WO 61X0 6000

1.5—2.0 4- 4- 4- 4- 4- 4- + + X
3.0 f 4- + 4- 4 4- 4- 4- 4- X -U

3.5-4.0 + 4- i- 4- 4- 4- 4- 4- 4- +
4.5-5.0 + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- X
5.5—6,0 4- 4- т 4 Т" 4- 4- 4- 4- 4 4- т
6,5—7.0 + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4
7.5—6,0 ■t- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4 4 4- -4-

5. Допускаемые сочетания значений основных параметров но­
левых кремниевых транзисторов для усиления н генерирования 
электрических сигналов, умножения частоты должны соответство­
вать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Вмаодиа» мощность транзистора ка 
41.1 анмо* -частоте 

В*

— Г.бочм m<tOT« /Р.0-МП,

60 К» 200 400 ECO 10» 1760 2260

0.05-0,10 4- 4- 4- 4- +" 4- 4- 4-
0,20—ft 25 4- 4- •6- -*- 4- - 4- 4-
4,00—4X50 4- 4- — -4- 4 -L т 4-
1.00-2.00 — -* 4- 4- 4- *Г 4- -г-
4.00—5.00 4- -f 4- 4- 4- 4- + X

10.00—15.00 4- -4 4- 4- 4- X 4- -1-
20.00—30.00 — 4- •• 4- т -г 4- . X
40,00-50.00 4- 4- 4- 4- -г X 4-
70,00—100.00 4- -г 4- X 4-
150.00-200.00 4- 4- + X

6. Допускаемые сочетания значении основных параметров 
кремниевых полевых переключающих транзисторов должны со­
ответствовать указанным в табл. 5.
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Т а б л и ц а  5

М*КСИ14»»-«°
папряжмон'«ТОК— H O O K

"си ,,.;»

с'юач•мтодмов «»к<хти С . и®
»р“

Л* SO 11Ф с», -л до :<м
UKJKI4.. лФ Си. КЙ до 2000 «КЛЮЧ., оф С*. 20Х> 

ПФ

0.0J 0.(0 0.1 о.г о.э 0.5 1.0 2.0 3,0 5.0 10,0 Л.О

15 4- 4- 4- 4- 4- 4 4 4 4
30 4 4- 4 4- 4- -г 4- 4 г 4 -4- 4
46 4 1- 4- 4- +- 4 ■4 4 -4 4
60 + -г 4- 4- 1- 4- 4- 4 4 -4- 4 4-
60 4- 4- 4- 4- 4- 4 4 4 1- Г 4- X

100 т 4- 4- 4- 4 4 4 ■+ г 4 4
160 4- т 4- 4 4 4- 4 + 4- 4 4
•200 4- 4- 4- -t" 4- •4 4 4 4 4
300 + 4- 4- 4- 4- 4- -г 4 Т 4 ■+■
400 -г- ♦- 4- 4- 4- 4- 4 4 4 4
э » +■ 4- 4- f + 4 4 г -4 U-
700 f -L- 4- 1- О. 4 X 4 4 X X

1000 4 4- + 4 4 4
1500 4 4 4- 4- 4 4- X 1

7 Допускаемые сочетания значений основных параметров по­
левых арсенилгаллиевых генераторных СВЧ транзисторов для 
усиления и генерирования электрических сигналов должны со­
ответствовать указанным в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Вытопка Mouuio-cit.
тряилисюра «а 

МДВИМ0Л ’*»<ПУ14 
Я,и,.  Вт

ItCTOTt /р̂ ф. Ml U

50СОTfo-Xl mo ICC«o|l20DO ixco 17(00 jtesoo 20000 250» | MX» J7000 wcoo

0.02-0.00 4 f 4- • X X
0.04—0.05 4 4 4- 4 4 - 4
О.ОЙ-О-Ю 4 4 4 4 4 U- 4 X X
0,15—030 4 4 4 4 4 *■ X X
0.40—0.50 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0,80-1.00 4- 4 4 4 X 4 X 4 X X
1.50-2.50 4 + 4- 4 4 4 4 4
3.00—1,50 4 + X 4 4 X 4 X
5.СО—7,00 V 4 4 X X

30.00 4 4 X

8. Допускаемые сочетания значений основных параметров по­
левых низкочастотных транзисторов малой мощности с нормиро­
ванным коэффициентом шума должны соответствовать указанным 
в табл. 7.
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Т а б л и ц а  7

Э.л.с- luj-uj 
£в . нВ/КПГ

Рдбечач чисто?* If i t - г»

1 2 з 15 ж 75 310 1000 «03 woo 10000 250СО згооэ юхео

2 X 4- 4- 4- 4- 4- 4-
3 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
5 4- + 4- 4- 4- т 4- 4- 4-
7 X 4- + 4- 4- 4- + 4- 4- 4- +

10 + 4- 4- 4- 4- 4- 1- 4- 4- 4- 4-
20 4- X 4- 4- + + 4- 4- 4- 4-
30 X 4- 4* 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4-
so 4- 4- 4- -1- + 4- 4- 4- 4- —

100 4- + 4- 4- ? + 4- 4- 4- + 4-
200 4- +
500 + 4- 4-

9. Допускаемые сочетания значений основных параметров по­
левых арсенилгаллневых усилительных транзнторов с нормиро­
ванным коэффициентом шума должны соответствовать указанным 
в табл. 8.

J0. Частоты измерения параметров, установленных в табл. I, 
3, 4, б, 8 в зависимости от рабочего диапазона частот приведены 
в еппавочнои приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Основные значения частот измерения параметров генераторных 
и усилительных ьысокочастотных и сверхвысокочастотных транзисторов

HavuriiiouiiiM диаиатопа

Радиоприемников: 
промежуточной частоты
средневолновый:

)-й
2-й

коротковолновый:
1- ft
2- Й
3- й

Телевизионных 
приемников: 

«тпомежутопкой частоты
метровый:

l.fl
2-й
Зй
4- й
5- й
6- й

дециметровый:
I*-#
2- й
3- й
4- й
5- й
6- й
7- й
8- й

сантиметровый.
]-й
2- Й
3- й
4- й
5- й
6- й
7- й
8- й

Диапазон imAmux Основная частота
частот. Ml и иамсрсная, Ml ь

1X465

0.8 1.2 1.0
1.6—2.4 2X1

4 - 6 5
А -12 10

16-24 20

28—42 35

48-72 60
80-120 100

96—144 120
120-180 150
160—240 200
240-360 300

1
250—400 400
400-500 5СО
880-1000 1000

1000—150С 1500
1500-1760 1760
1760-2000 2000
2000 2250 2250
2250-3000 3000

2500- 3600 3600
3600—4000 4000
4000-5000 5000
4696—6000 6000
6СС0— 7000 7000
7200—8000 8000
8050--10000 10000

10800-12000 12000
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Продолжение

Наякеиоэлше диввавопа Днш'.йЛОя рвАо-им
Частот. МГц

Основная частота 
измерения. МГц

£>Й 12000— ISOOO /5000
10-й 15300-17410 17000
11-Й 17440-18000 18000
|2-й : 8000-20000 20000
13-й 20000—22009 22030
14-Й 22000-25000 25000
15-й 25000--30000 30000

миллиметровый:
1-й 30270-37000 37000
2-й 37800—16000 46000
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